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Tdaon DC : 400m/ 4/ 40/ 400V+=0.7%, 1000V+0.8%

Taon AC : 400mV+3.0%, 4/ 40/ 400V +0.8%, 750V+1.0%
"Evtaon DC : 400u/ 4000u/ 40m/ 400mA+1.2%, 10A+2.0%
’Eu‘gﬂnn AC : 400u/ 4000/ 40m/ 400mA£1.2%, 10A£3.0%
Avtiotaon : 400/ 4k/ 40k/ 400k/ 4AMQ£1,2%, 40MQ+2,0%
Xwp/tnta : 4nF+5.0%, 40n/ 400n/4u/ 40/ 200uF+3.0%
Yuxvétnta : 10/ 100/ 1000/ 10k/ 200kHz+2.0%
AlQoTAosIc : 195x92x55mm
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